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概要；レーザなどの半導体光素子と一体的集積化が可能な導波路型磁気光学素子の可能性を明らか

にするため、希薄磁性半導体（Cd,Mn)Te を用いた導波路型磁気光学素子を開発した。MBE 法に
よる導波路の成長プロセスにおいて、GaAs 基板表面をアモルファス状の Zn 層で被覆した後に
CdTe 層を成長させることにより、結晶欠陥の元となる Ga2Te3の形成を防止する独自の技術を開

発した．これにより CdTeバッファー層の上に成長させた（Cd,Mn)Te光導波路コア層の欠陥を大
幅に減少させ、1 dB/cm以下の低光損失と１０００deg/dBの高磁気光学性能指数を有する高品質
磁気光学導波路を GaAs基板上に実現することに成功した。さらに、屈折率傾斜層を有する独自の
磁気光学導波路構造を設計・作製し、９８±２％とほぼ完全な TE-TMモード変換効率を達成した．
これにより、半導体基板上に磁気光学素子を実現する可能性が初めて実証された. 

Abstract ； To clarify the possibility of the magneto-optic waveguide which can be
monolithically integrated with other semiconductor optical elements such as lasers, the
(Cd,Mn)Te based magneto-optical waveguide was developed. In order to prevent the formation
of Ga2Te3 which causes the crystal defect, an original technology that uses an amorphous Zn
layer to cover the surface of the GaAs substrate before depositing the CdTe buffer layer was
developed. The defect of the (Cd,Mn)Te waveguide core layer grown on such CdTe buffer layer
was greatly decreased. Very low optical loss < 1dB/cm and high magneto-optic figure of merit
～ 1000deg/dB were achieved. In addition, an original magneto-optic waveguide with
graded-index layers was designed, and 98±2% TE-TM mode conversion efficiency was
achieved. Thus, the possibility of achieving magneto-optic waveguides on the semiconductor
substrate was proven for the first time. 
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